
Sensores optoelectrónicos

YP11MVV80
Referencia

Estos sensores son especialmente idóneos para el re-
conocimiento de diferencias de contraste a gran veloci-
dad mediante un voltaje en la salida analógica.

Sensor de contraste

Datos técnicos

Rango de trabajo 50...100 mm
Rango de medición 50 mm
Resolución 20 mV
Histéresis de conmutación 200 mV
Tipo de luz Láser (rojo)
Longitud de onda 660 nm
Vida útil (Tu = +25 °C) 100000 h
Clase láser (EN 60825-1) 2
Lux externa máx. admisible 10000 Lux
Diámetro del punto luminoso 0,5 mm
a distancia de 100 mm

Datos ópticos

Tensión de alimentación 18...30 V DC
Frecuencia límite 10 kHz
Tiempo de reacción 50 µs
Temperatura de desvío 10 mV/K
Rango de temperatura -10...60 °C
Caída de tensión salida de conmutación 1,5 V DC
Corriente de conmutación / PNP salida conmutación 200 mA
Salida analógica 0...10 V
Protección cortocircuitos sí
Protección de sobrecarga sí
Categoría de protección III

Datos eléctricos

Tipo de ajustes Potenciómetro
Carcasa Plástico
Totalmente encapsulada sí
Clase de protección IP67
Conexión M12 × 1; 8-pines

Datos mecánicos

PNP NO
Salida analógica

Nº Esquema de conexión 504
Nº Panel de control P1
Nº Conector adecuado 80
Nº Montaje adecuado 380

LASER

Frecuencia de conmutación: 10 kHz
Salida analógica (0...10 V DC)

Productos Adicionales
Carcasa protectora ZSV-0x-01
Set Carcasa protectora ZSP-NN-02



Todas las dimensiones en mm (1mm =0.03937 Inch)

1 = Diodo emisor
2 = Diodo receptor
Tornillo M4 = 1 Nm
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05 = Ajuste de conmutación
18 = Ajuste de luz
34 = Salida Análogica de voltaje-/Posición de la conmutación
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Gráfico de salida
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Sr = Distancia de conmutación

Ua = Voltage de salida

negro 6 % remisión

gris 18 % remisión
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